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= (54) Title: HOT LAYER DEVICE FOR A fflOH-TEMPERATURE GAS SENSOR 

(54) Bezeicfanung: ANORDNUNG EINER HEIZSCHICHT FUR EINEN HOCHTEMPERATURGASSENSOR 


(57) Abstract: In known high-temperature sensors, the operating temperature in the functional layer of the sensor cannot be accu- 
rately adjusted or measured nor exactly regulated. The novel device aims at enabling exact adjustment of the operating temperature 
^ on the entire surface of the functional layer. In order to exactly regulate the operating temperature on the entire functiwial layer, 
^ the heating conductor path that is disposed beneath the functional layer is stnictured in such a way that it comprises different partial 
heat resistors in the different regions by varying the length of the patiis and/or the widtii of the heating conductor path vary from one 
partial section to another. Said devices are especially high-temperature gas sensors that are used in the exhaust gas of an internal 
combustion engine. 

^ (57) Zusammenfassung: Bei bekannten Hochtemperatuigassensoren kann die Betriebstemperatur an der Funktionsschicht des Sen- 
sors weder genau eingestellt oder gemessen noch exakt geregelt werden. Die neue Anordnung soU es ermdglichen» in der Funkti- 
onsschicht des Sensors die Arbeitstemperatur flachendeckend exakt einzusteUen. Zur EinsteUung dner exakten Aibeitstemperatur 
iiber die ganze Funktionsschicht hinweg, wird die Heizleiterbahn, die unter der Funktionsschicht angeordnet ist, so aufgebaut, dass 
^5 unterschiedliche partieUe Heizwiderstande in den verschidenen Beieichen aufweist, indem die Pfadlange und/oder die Breite der 
^ Heizleiterbahn von Teilabschnitt zu Teilabschnitt variiert werdeiL Derartige Anordnungen werden vor allem fur Hochtemperatur- 
gassensoren benOtigt. die im Abgas eines Veriirermungsmbtors eingesetzt werden. 


